fotodiodi e fototransistori al silicio O strisce di fotodiodi e fototran-
sistori al silicio O diodi emittenti LED O fotoresistenze

ienti optoelettronici

(dispositivi a semiconduttori)




FOTORESISTENZE AL SOLFURO DI CADMIO

Tipo Tensione di Resistenza in Resistenza in Figura Prezzo
K};oro Va ?S)curité R. zgt):e Riooo vedi pag. 136 Lire
FWo801 100 = 8-10° 800 12
FW9s02 200 = 8-10° 1800 12
RPY60 100 =1.108 300 + 800 1
RPY61 50 =1.10¢ 300 -+ 800 1
RPY62 100 =>1.108 3500 1
RPY63 50 =1.10¢ 300 = 800 1
RPY&4 100 =1.108 3500 1
FOTOELEMENTI AL SILICIO
Tensione a circuite Sensibilita Tensione Corrente di Temperatura Figura Prezzo
Tipo 0t 1000 Lux mersa G223 c  delia sorgente Yo% PAS- 136
luminosa
(mV) (mV) (pA/Lux) V) bA) (K) Lire
BP100 = 120 = 200 25 (= 19) 1 3 (=10) 2400 3
BPX79 320 (> 220) | 410 (> 310) | 0,135 (> 0.1) 1 0,3 (< 50) 2856 2
BPY11 = 180 = 260 0,004 (= 0,028) 1 1 (=10) 2856 3
BPY43 = 270 = 270 0,02 (= 0,015) 2 <5 2856 4
BPY44 = 330 = 330 0,027 (= 0,02) 5 <1 2856 4
BPY45 = 150 = 450 1,45 (= 1) 1 — 2856 5
BPY47 = 150 = 450 13 (=09 1 — 2856 6
BPY48 = 150 = 450 043 (=0,3) 1 — 2856 7
BPY63 = 150 = 450 0,65 (= 0,45) 1 — 2856 8
BPY64 = 150 = 450 023 (= 0,16) 1 — 2856 9
TP60 = 140 = 440 1 (= 0,7) 1 — 2856 10
TP61 = 140 = 440 1 (= 0,7) 1 — 2856 1
FOTODIOD! AL SILICIO
, "
Tiee vorsa" Sensibilia delrs Totocorrente Fiposo vedi pag. 136 Prezzo
) (nA/Lux) s} oay = ¢ Lire
BPW32 7 10 1000 0,015 18
BPW33 50 (= 35) 1000 0,020 20
BPW34 32 70 (= 50) 50 0,002 20
BPXS0 32 50 (= 35) 1000 7 14
BPX61 32 70 (= 50) 50 2 14
BPX63 7 10 1000 0,00015 15
BPX65 50 10 (=7) =1 1 16
BPX66 50 9 (= 5) 05 (=< 1) 0,15 16
BPX90 32 40 (= 25) 800 5 21
BPX91 32 50 (= 35) 1000 7 20
BPX92 32 7(=4 800 1 19
BPX93 32 8 (= 5) 800 05 18
BPY12 20 =100 <150 500 17
FOTODIODI DIFFERENZIALI AL SILICIO
Tiee Tvorsa Sensibllie dens fotacomente Fposo @ vedi pag. 136 prezzo
(nA/Lux) (ns) (nA) Lire
BPX48 10 | (=15 | < 150 | 01 (<02 | 13
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CUSTODIE E DIMENSIONI DI INGOMBRO
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FOTOTRANSISTORI AL SILICIO

Tiee Soliettore-omettitore & 8 Ver =5 ¥ ra, collettore-smettitore o the”
W F.n‘;; 100 Lux (anx)ce =32V - E- = 1000 Lux
BP 101/1 32 5 (< 100) 0,063 bis 0,125 1
BP 101/11 32 5 {< 100) 0,1 bis 0,2 1
BP 101/101 32 5 (< 100) 0,16 bis 0,32 1
BP 101/lV 32 5 (< 100) 0,25 bis 0,5 1
BP 102/1 * 32 5 (< 100) 0,16 bis 0,32 1
BP 102/11 * 32 3 (< 100) 0,25 bis 0,5 1
BP 102/1f1 * 32 5 (< 100) 0,4 bis 0,8 1
BP 102/1vV * 32 5 (< 100) 0,63 bis 1,25 1
BPX 38/1 25 100 (<< 500) 0.4 bis 08 2
BPX 38/l 25 100 (< 500) 0,63 bis 1,25 2
BPX 38/1ll 25 100 (< 500) 1,0 bis 2,0 2
BPX 38/1V 25 100 (< 500) 1,6 bis 3,2 2
BPX 43/1 50 5 (< 200) 1,6 bis 3,2 3
BPX 43/1i 50 5 (< 200) 2,5 bis 5,0 3
BPX 43/il1 50 5 (< 200) 4,8 bis 8,0 3
BPX 43/iIv 50 5 (< 200) 6,3 bis 12,5 3
BPX 62/1 50 10 (< 100) 0.4 bis 0,8 4
BPX 62/H8 50 10 (< 100) 0,63 bis 1,25 4
BPX 62/4it 50 10 (< 100) 1,0 bis 2,0 4
BPX 62/1V 50 10 (< 100) 1,6 bis 3,2 4
BPX 78 40 100 0,3 7
BPX 81/1 32 25 (< 200) 0,63 bis 1,25 5
BPX 81/i1 32 25 (< 200) 1,0 bis 2,0 5
BPX 81/111 32 25 (< 200) 1,6 bis 3,2 5
BPX 81/iV 32 25 {< 200) 2,5 bis 50 5
BPY 61/1' 50 5 (< 100) 0.8 bis 1,6 8
BPY 61/H 50 5 (< 100) 1,25 bis 2,5 6
BPY 61/111 50 5 (< 100) 2,0 bis 4,0 6
BPY 61/1V 50 5 (< 100) 3,2 bis 3,6 6
BPY 62/1 32 5 (< 100) 1,25 bis 2,5 3
BPY 62/11 32 5 (< 100) 2,0 bis 4,0 3
BPY 62/1l1 32 5 (< 100) 3,2 bis 6,3 3
BPY 62/1V 32 5 (< 100) 5,0 bis 10,0 3
* Fornibile esecuzloneog 100 Vd(Tipo BP103): Prezzo Lire 2.500
irezione di -
’“umléaczéme 2045 P 1 E/GB L3 #0845 - EGB§ };j\ Z:g
= f Rg E = as S [\Uﬁ—*
= NeAE ? 3 ~% 5y 15101 2 uaﬁﬁ
B5.gug - w52 ggle oI55 gie le—1354 ™ B5.yp5 o :z.f?nu: 15001 b
Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
= [22 2048 &
g — =
03 ¥ h By r P
Sav—i-—mmax. 13581+ ,‘ 5
Fig. 6 Ti, T2 fototransistori

D1, D2 diodi
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STRISCE DI FOTOTRANSISTORI AL SILICIO

Tipe Tensione inversa Corrente foloeletirica Corrente di taglio Figura Prezzo
collettore-emettitore Veg = 5 V; collettore-emettitore
Numero Ev = 1000 Lux Vee = 32 V;
di fototransistori Ev = 0 Lux
per ogni siriscia Vee (V) Ic (mA) fez (mA) N. Lire
BPX 82 (2) 32 06 =25 < 200 1
BPX 83 (3) 32 06 +25 < 200 1
BPX 84 (4) 32 0,63 - 5,0 < 200 1
BPX 85 (5) 32 0,63 +~ 5,0 < 200 1
BPX 86 (6) 32 06 =25 < 200 1
BPX 87 (7) 32 0,63 +- 5,0 < 200 1
BPX 88 (8) 32 0,63 +— 5,0 < 200 1
BPX 89 (9) 32 06 =25 < 200 1
BPX 80 (10) 32 06 =25 < 200 1
ACCOPPIATORI OTTICI
Tipo Percentuaie Diodo fotoemittente Fototransistore Guadagno Tensione Figura Prezzo
di trasmissione all’arseniuro di Gallio di isolam.
di corrente Corrente Tensione Corrente di Tensione di
/e diretta inversa llettore collettore
fe/lr Ir (mA) Ver (V) lc (mA) Veeo (V) ky N. Lire
CNY 17/0 25- 50 60 3 150 32 — 25 3
CNY 17/i 40- 80 60 3 150 32 > 100 25 3
CNY 17/01 63-125 60 3 150 32 > 100 2,5 3
CNY 17/1i1 100 - 200 60 3 150 32 > 100 2,5 3
CNY 17/IV 160 - 320 60 3 150 32 > 100 2,5 3
CNY 18/1 10- 20 60 3 150 32 > 100 0.8 2
CNY 18/11 16- 32 60 3 150 32 > 100 0,8 2
CNY 18/t 25- 50 60 3 150 32 > 100 0,8 2
CNY 18/IV 40- 80 60 3 150 32 > 100 0,8 2
- FOTOTRANSISTORI MULTIPLI
W
g Tipe Tensione inversa Corrente fotoelettrica Corrente di taglio Figura Prezzo
: coliettore-emetiitore Ve=5YV, colieitore-emettitore
Ev = 1000 Lux Vee = 25 V, Ev = 0 Lux
Vee (V) Ic {mA) fczo (nA) Lire
BPX 77 40 0,3 100
BPX 78 40 03 100
ft-7. 60,2 -]
. =000
C: coilegato alla __éi_a_fi-g b.bogy
custodia e 76 08-en]
. O .
Fig. 2 = Fig. 3
- 8,5-[]‘1, —

Collettore
Ty, T2 sistemi

Collettore
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DIODI A LUCE EMITTENTE - LED
emissione infrarossa

Tipo Potenza irradiata Fotocorrente Colore Figura Prezzo
alk= a lr = 50 mA
©W) {uA) N. Lire
LD261/1 280 100 <+ 200 marrone 1
LD261/1} 450 160 =+ 320 rosso 1
LD261/1i 700 250 <+ 500 arancio 1
LD261/iv 1100 400 +— 800 giallo 1
Tipo Potenza irradiata a Ir = 100 mA Fotocorrente a Ir = 100 mA Figura Prezzo
(uW) (uA) N. Lire
CQY17/Iv 1400 400 = 1000 2
cavyiz/v 2200 630 — 1600 2
caQyir/vi 2500 800 = 2000 2
cay1s/ili 900 250 = 630 3
cQyis/iv 1400 400 + 1000 3
caQy1ig/v 2200 630 = 1600 3
STRISCE DI LED
emissione infrarossa
Tipo Potenza irradiata Fotocorrente Tempo di Numero Figura Prezzo
alr =50 mA a iIr = 50 mA commutazione di
t; LED
(W) {uA) {ns) N. Lire
LD262 280 + 1100 100 —+ 800 500 2 4
LD263 280 = 1100 100 — 800 500 3 4
LD264 280 — 1100 100 +— 800 500 4 4
D266 280 + 1100 100 = 800 500 6 4
LD269 280 - 1100 100 <+ 800 500 9 4
LED
a luce rossa
Tipo Iv {mcd) Mimex @ Ue (V) Trmax Figura Prezzo
a deviazione a
ir = 20 mA {nr) Ir = 20 mA (mA) N. Lire
cQy 26 0,8 665 + 30 1,6 100 5
LD 30A 0,8 665 + 35 1,6 50 4
LD 301 1,5 665 + 35 1,6 50 4
LD 30k 25 665 + 35 1,6 50 4
LD 30C 0,8 665 + 25 1,6 50 4
LD 41A 0,8 (> 0,3 665 + 30 16 100 6
LD 411 1,5 665 + 30 1,6 100 6
LD 410 2,5 665 + 30 1,6 100 (5]
LD 501 2,0 665 12 1,6 100 7
LD 500 3,0 665 + 12 1,6 100 7
LD 461 1,0 665 + 50 1,6 50 7
LD 461A 0,8 (> 0,3) 665 + 50 1,6 50 7
242
4% tr g P05 ‘ 05 4 R
= i B SN = 5
04 s &2 It S
s 21'“&15 3 J& ¥ m" i [t
7 ol l 55-p35 1+ =08 J 05
254 I::_ 5§-n} 3541 ek 5243 b - 3Z4UL'“
{ég;é} po-——13 521 ,&z~*4
Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
-—B’B_QY——
1585 ¥ 4
N —— g
T l oy
f ' {25 i1 f
fo—7,7—wl Catodo 77
13- 5 sha——112-g 4 Catodo

Fig. 6

Catodo

Fig. 7
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LED
a luce verde

Tipo Iv (mcd) Almax %) Ur (V) IFmax Figura Prezzo
a deviazione a
fr = 20 mA {nm) Ir = 20 mA {mA) N. Lire
cQy 28 1,1 560 * 30 2,4 60 1
LD 37A 0.8 (> 0,3) 560 + 35 2,4 40 4
LD 371 1,5 560 + 35 2,4 40 4
LD 371 2,5 560 + 35 24 40 4
LD 57A 0,8 (> 0,3) 560 + 30 2,4 60 4
LD 571 1,5 560 + 30 2,4 60 2
LD 5711 2,5 560 + 30 2,4 60 2
LD 47 1,0 560 + 50 24 30 3
LD 471 A 0,8 (> 0,3) 560 + 50 2,4 30 3
LED
a luce gialla
Tipo Iv (med) Nimax @ Ur (V) TFmax Figura Prezzo
a deviazione a
fr = 20 mA (nm) Ir = 20 mA (mA) N. Lire
cQy 29 11 575 + 30 2,4 60 1
LD 35 15 575 + 35 2,4 40 4
LD 55 1,5 575 + 30 2.4 60 2
LD 481 1,0 575 + 50 2,4 30 3
Anodo =Tz 05" 86— Anodo
~ LSS, h L, S B9
%j -=——.__—_:— | > é Tg"'" 4) = E 4 05 41,]2 .
= ~ » FoT = 1/ S = SN S
= 3,2 | fygite Foggl\! X Py L T
71 Catodo 7.7 Sy 0 T 7
' ! A1 15 b= 15, 34 = 32
b 13 g5 — oo 1074y 13- g5 e 11754 Catots g1~ ZJ_;.{— i 1&5? o o
Catodo o 754 b Catodo
7]
Fig. 1 Fig. 2 ﬁ Fig. 3 Fig. 4
7
Anodo
STRISCE DI LED
a luce rossa
Tipo Tensione Corrente Intensita Potenza Lunghezza Numero Figura Prezzo
inversa diretta fuminosa dissipata d’onda della di
Vr I Ia Ir = 20 mA Prot ;»uce emessa LED
v) {mA) (‘rlncd) (mw) (nm} N. Lire
LD461 3 50 1 (> 03) 85 650 1 5 o
D462 3 50 1 (> 03) 85 650 2 5
LD463 3 50 1 (> 0,3) 85 650 3 5
LD464 3 50 1(>03) 85 650 4 5
LD465 K] 50 1(>03) 85 650 5 5 )
LD466 3 50 1 (> 0.3) 85 650 6 5
1.D467 3 50 1 (>03) 85 650 7 5
LDA468 3 50 1 (>03) 85 650 8 5
LD469 3 50 1 (>03) 85 650 9 5 )
LD460 3 50 1(>03) 85 650 10 5
Fig. 5
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STRISCE DI LED
a luce verde

Tipo Tensione Corrente Intensita Potenza Lunghezza Numero Prezzo
inversa diretta luminosa dissipata d’onda della i
Vr Ir Ia Ir = 20 mA Prot ;‘uce emessa LED
V) (mA) (\r'ncd) (mW) {nm) Lire
LD 471 3 30 1,0 85 560 1
LD 472 3 30 1,0 . 85 560 2
LD 473 3 30 1,0 85 560 3
LD 474 3 30 1,0 85 560 4
LD 475 3 30 1,0 85 560 5
LD 476 3 30 1,0 85 560 6
LD 477 3 30 1,0 85 560 7
LD 478 3 30 1,0 85 560 8
LD 479 3 30 1,0 85 560 9
LD 470 3 30 1,0 85 560 10
STRISCE DI LED
a luce gialla
Tipo Tensione Corrente Intensita Potenza Lunghezza Numero Prezzo
inversa diretta luminosa dissipata d’onda delia di
Vr Ir la Ir = 20 mA Ptot iuce emessa LED
[4)] (mA) (‘llncd) (mW) (nm) Lire
LD 481 3 30 1,0 85 575 1
LD 482 3 30 1,0 85 575 2
LD 483 3 30 1,0 85 575 3
LD 484 3 30 1,0 85 575 4
LD 485 3 30 1,0 85 575 5
LD 486 3 30 1,0 85 575 6
LD 487 3 30 1,0 85 575 7
LD 488 3 30 1,0 85 575 8
LD 489 3 30 1,0 85 575 9
LD 480 3 30 1,0 85 575 10
ACCESSORI PER DIODI LED
Descrizione Tipe Colore Figura Prezzo
N. Lire
Ghiera e anello di fissaggio per diodi
LD 40 Q62902 - B110 - F39 nero -
Ghiera e anello di fissaggio per diodi
LD41 -LD50-LD55-LD57 62901 - B64 trasparente 1/2
Ghiera e anello di fissaggio per diodi
LD41-LD50-LD55-LD57 Q62901 - B65 nero 1/2
Ghiera e anello di fissaggio per diodi
LD30-LD35-LD37 Q62901 -~ B61 trasparente —
Ghiera e anello di fissaggio per diodi
LD30-LD35-LD37 Q62901 - B62 nero —
Ghiera e anello di fissaggio per diodi
CQY 26 - CQY 28 - CQY 29 Q62901 - B66 nero —_
Fig. 1 Fig. 2
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LED - DISPLAYS

Figure in grandezza naturale
Collegamenti
1
a-1[1t 1|u-a A-1fr 1] A < e
f-2 101 i1[1B3-b 2 2 | 113 o= [y
A-3 |1 i t§gfob Ap-3 1 112 d
4 11 HN-g b/ 4 1t 1H1-a i
5t a|10-c el e 5 {t  1/10-b ]
dp-6 (1 1| 9-A dp 0 61 1|9 Lar e
e-17 (i 1| 8-4d a-7 |1 1 8-¢ df Jo
A = Anodo comune A1 = Anodo comune C, D 1 Colori:
A2 = Anodo comune C, D rosso, gialio, verde
As = Anodo comune A, B Il Colore:
arancione
Tipi Rosso HA 1081 r HA 1082 r
Colori Q30 - X10 Q30 - X29
Verde HA 1081 g HA 1082 g
Q30 - X26 Q30 - X27
Giallo HA 1081y HA 1082y
Q30 - X31 Q30 - X32
Arancione HA 1081 0 HA 1082 0
Q30 - X34 Q30 - X35
indicazioni
Simboli 0-9 punto decimale a sinistra + —1
Altezza del simbolo mm ca. 8 ca. 8
Dati caratteristici HA1081r | HA1081g| HA 1081y | HA1081 0 | HA1082r | HA 1082g | HA 1082y | HA 10820
Corrente per segmento  nom. mA 20 20 20 10 20 20 20 .10
Intensitd luminosa nom. mcd 0,30 0,32 0,34 1,20 0,30 0,32 0,34 1,20
per segmento
Tensione diretta nom. V 1,6 25 2,5 2,0 1,6 2,5 2,5 2,0
con la corrente
di segmento citata max. V 2,0 3,5 35 25 2,0 3,5 3,5 2,5
Dati limite
Dissipazione a 25°C max. mW 700 700 700 400 350 350 350 250
Ten_n?eratura d_i eser_cizio min. °C — 20 — 20 — 20 — 20 —20 —20 —20 —20
e di immagazzinaggio 750 +70 +70 +70 + 70 +70 +70 +70 +70
Corrente diretta totale mA 240 240 240 160 120 120 120 85
Corrente diretta mA 30 30 30 20 30 30 30 20
per segmento o punio
Tensione inversa per
segmento o punto
con corrente inversa v 5 3 s 3 & 8 3 8
di max. 100 pA
Prezzo L.
Dir_nensiqni d_el_la custodia L%n
{misure in millimetri) 1 T W -E%
B
eg
M
l { b 4 —ﬁ
6x254 fa-B]=t=—T1
195
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LED - DISPLAYS

Figure in grandezza naturale
Collegamenti
f-1 ] 11 ¥-a a- 11}t 1 14-A a
g-2 |1 1 13-b o f-%i ug-b f—,b
3 n 1112-K f b i 1
K-4 [0 a1 Igl alv aln-g =
5 (v 1|10 ef_lc Sh - SIE
e-6 [t 1| g -d d % dp- 6 11 i e
P I o e- 701 1]8-d d “dp
K = Catodo comune A = Anodo comune
Tipi Rosso HA 1083 r HA 1101 r
Colori Q30 - X30 Q30 - X43
Verde HA 1083 g HA 1101 g
Q30 - X28 Q30 - X37
Giallo HA 1083y HA 1101y
Q30 - X33 Q30 - X46
Arancione HA 1083 0 HA 11010
Q30 - X36 Q30 - X40
Indicazioni
Simboli 0-9 punto decimale a destra 0-9 punto decimale a destra
Altezza del simbolo mm ca. 8 ca. 10
Dati caratteristici HA1083r | HA1083g| HA 1083y | HA 10830 | HA1101r | HA1101 g |HA 1101y HA 11010
Corrente per segmento  nom. mA 20 20 20 10 20 20 20 10 N
Intensita luminosa nom. mcd 0,30 0,32 0,34 1,20 0,30 0,32 0,34 1,20 \}4
per segmento
Tensione diretta nom. V 1,6 2,5 2,5 2,0 1,6 25 2,5 2,0
con ia corrente
di segmento citata max. V 2,0 35 35 2,5 2,0 3,5 3,5 2,5
Dati limite
Dissipazione a 25°C max. mW 700 700 700 400 700 700 700 400
Ten)geratura d_i esercizio min. °C —20 — 20 — 20 —20 — 20 —20 —20 — 20
e di immagazzinaggio |1, To¢ + 70 +70 +70 + 70 +70 +70 + 70 +70
Corrente diretta totale mA 240 240 240 160 240 240 240 160
Corrente diretta mA 30 30 30 20 30 30 30 20
per segmento o punto
Tensione inversa per
segmenio o punio
con corrente inversa v 5 8 3 3 5 3 3 s
di max. 100 pA
Prezzo L.
Dimensioni della custodia S
(misure in millimetri) t e 5 % 4+ & 4+ ] =
oD
SRS,
el
1 i S Aﬁ
6x254 fe-5,F-eie—171
195
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LED - DISPLAYS

Figure in grandezza naturale
Collegamenti
A= 1} 114 -A; f-111 1] 14-a a
21 il13 d g-21¢ 1{13-b e
A3t a1 1 ] 30 1w thg v
4 1 i|11-a c-'— K-4|t 1 T
st 1[10-b af o 50 1]10 of Je
dp - 6 |1 19 ° e-6 |1 11 §-dp e
d-7]t 18- dp d-701  1|8-¢ d dp
A: = Anodo comune C, D
Az = Anodo comune C, D
As = Anodo comune A, B K = Catodo comune
Tipi Rosso HA 1102r HA 1103 r
Colori Q30 - X44 Q30 - X45
Verde HA1102¢g HA 1103 g
Q30 - X38 Q30 - X39
Giallo HA 1102y HA 1103y
Q30 - X47 Q30 - X48
Arancione HA 11020 HA 1103 0
Q30 - X41 Q30 - X42
Indicazioni
Simboli + — 1 punto decimale a destra 0-9 punto decimale a destra
Altezza del simbolo mm ca. 10 ca. 10
Dati caratteristici HA 1102r | HA 1102g | HA 1102y | HA 11020 | HA1103r | HA 1103 g | HA1103y | HA1103 0
Corrente per segmento  nom. mA 20 20 20 10 20 20 20 10
- Intensita luminosa nom. med 0,30 0,32 0,34 1,20 0,30 0,32 0,34 1,20
per segmento
Tensione diretta nom. V 1,6 25 2,5 2,0 1,6 2,5 25 2,0
con la corrente
di segmento citata max. V 2,0 3,5 3,5 2,5 2,0 3,5 3,5 25
Dati limite
Dissipazione a 25°C max. mW 350 350 350 250 700 700 700 400
Ten_'nperatura di esercizioc min. °C —20 -—20 —20 —20 —20 — 20 — 20 -~ 20
@ di immagazzinaggio a5 oC +70 +70 +70 +70 +70 +70 +70 +70
Corrente diretta totale mA 120 120 120 85 240 240 240 160
Corrente diretta mA 30 30 30 20 30 30 30 20
per segmento o punto
Tensione inversa per
segmento o punto
con corrente inversa v 5 3 3 3 5 3 3 8
di max. 100 pA
Prezzo L.
Dirpensiqni d_el_la cu_stodia §l
(misure in miflimetri) T e bbb b b T
~ B
[=l
L)
l 4 R i it St S S S _‘ﬁ
6x254 Fe-5,1-etem7.1
195

144



LED - DISPLAYS

Figure in grandezza naturale

Collegamenti
!1 ?1 ?] P“;\‘ I}Z-fzavz P2 A1 = Anodo comune f‘“ .Azl. 63/.\4! ? ? Ar = Anodo comune ()
1817161514 131211 10 Cifra a sinistra 18171615413 121110 Az = Anodo comune (1)
_________ a; ) i -
f by b | f b
1’91’12’92’2 nl’ ,9’
e1I ’C1 ez’ 'Cz mi k' e ’c
_________ d1 .dp‘] dZ .dpz o o o> o - .dp1 d .dp2
123456789 A= Anodo comune 123456789 As=Anodo comune (dp)
L L Cifra a destra N As = Anodo comune
e, dy ¢;dpe, d, g, C,dp, nmkdped g cdp, Cifra a destra e dp2
Tipi Rosso HA 2132 r HA 2133 r
Colori Q30-X2 Q30 - X3
Verde HA 2132 g HA 2133 g
Q30 - X6 Q30 - X7
Indicazioni
Simbeoli 0-99 con un punto decimale destro 0-19 + — con un punto decimale destro
ciascuno ciascuno
Altezza del simboio mm ca. 13 ca. 13
Dati caratteristici HA 2132r HA 2132¢g HA 2133 r HA2133 g
Corrente per segmento  nom. mA 20 20 20 20
Intensita luminosa nom. mcd 0,35 0,38 0,35 0,38
per segmento
Tensione diretta nom. V 1,65 2,50 1,65 2,50
con la corrente
di Segmento citata max. V 2,00 3,50 2,00 3,50
Dati limite
Dissipazione a 25°C max. mW 200 900 800 800
Temperatura di esercizio min. °C —20 —20 —20 — 20
e di immagazzinaggio
max. °C + 85 + 85 + 85 + 85
Corrente diretia totale mA 480 480 390 390
Corrente diretta mA 30 30 30 30
per segmento o punto
Tensione inversa per
segmento o punto
con corrente inversa v 8 3 3 8
di max. 100 pA
Prezzo L.

Dimensioni della custodia

(misure in millimetri)

207
6x254
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LED - DISPLAYS

Figure in grandezza naturale

Collegamenti
fy g8 by KKt a,b Ki Kl KKaef a b
11?1J ”:1|23 3.2 Ki = Catodo comune J ozu |3|4|| { K1 = Catodo comune (t)
BI7161541312110 cifra a sinistra 1817 161514131211 10 K2 = Catodo comune (1)
————————— 3 ag w m e om e o e ew a
b. b
f',_q]_’b‘ fz,'_gg_, 2 my 1] f’_g__,
A_loe]_l- " -
--------- di :ip, g4 .dpz o ——— - *dp, d “dp,
123456789 K2 = Catodo comune 123456789 Ks = Catodo comune (dp1)
[ T T T T SR R cifra a destra [ I R B B I | K4 = Catodo comune
e, dy cydp; €,d, g, c,dp, nmkdpedgcdp, cifra a destra e dpz
Tipi Rosso HA 2134 r HA 2137 ¢
Colori Q30 - X4 Q30 - X5
Verde HA 2134 g HA 2137 g
Q30 - X8 Q30 - X9
indicazioni
Simboli 0-99 punto decimale a destra 0-19 + — punto decimale a destra
di ogni cifra di ogni cifra
Altezza del simbolo mm ca. 13 ca. 13
Dati caratteristici HA 2134 r HA 2134 g HA 2137 r HA 2137 g
Corrente per segmento  nom. mA 20 20 20 20
Intensita luminosa nom. mcd 0,35 0,38 0,35 0,38
per segmento
Tensione diretta nom. V 1,65 2,50 1,65 2,50
con la corrente
di segmento citata max. V 2,00 3,50 2,00 3,50
Dati limite
Dissipazione a 25°C max. mW 900 900 800 800
Temperatura di esercizio min. °C —20 —20 —20 — 20
e di immagazzinaggio
max. °C + 85 + 85 + 85 + 85
Corrente diretta totale mA 480 480 390 390
Corrente diretta mA 30 30 30 30
per segmento o punto
Tensione inversa per
segmento o punto
con corrente inversa v 3 s 8 8
di max. 100 pA
Prezzo L.

Dimensioni della custodia

{misure in millimetri)
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FOTORESISTENZE DI PRODUZIONE HEIMANN - WIESBADEN
FOTORESISTENZE AL SOLFURO DI CADMIO

Tipe Custodia Resistenza alla luce :l b.uilo zi eslercizlo Dissipazione  Figura Prezzo
in kOhm a (x) Lux i:lnom:o;l '2 inV in mW Pag. 148 Lire

F 9900 Lacca 5-50 (50) 1,0 200 100 1

F 9901 Lacca §-24 (50) 1,0 200 100 1

G 9800 Lacca <6 (50) 0,2 100 500 2

G 9801 Lacca 15-45 (50) 0,5 100 500 2

G 9802 Lacca 45-13,5 (50) 0,9 250 500 2

N 5500 Vetro 0,7-33 (50) 1,0 400 750 3

N 5501 Vetro 25-75 (50) 1,0 400 750 3

N 9900 Lacca 0,7-33 (50) 1,0 400 750 4

N 9901 Lacca 25-75 (50) 1,0 400 750 4

P 1000 Metallo/vetro <10 (50) 1,0 200 1500 5

P 1001 Metallo/vetro 1-3 (50) 1,0 200 1500 5

P 1002 Metallo/vetro 3-9 (50) 1,5 400 1500 5

T 9000 Plastica < 4 (50) 0,5 200 200 6

T 9001 Plastica 1-3 (50) 1,5 70 200 6

T 9100 Plastica <4 (50) 0,5 | 200 200 7

T 9101 Plastica 1-3 (50) 1,5 70 200 7

T 9900 Lacca < 4 (50) 0,5 200 300 8

T 9901 Lacca 1-83 (50) 1,5 70 300 8

u 1100 Vetro 5-50 (50) 0,5 70 100 9

U 1101 Vetro 25-75 (50 1,0 350 100 9

U 1102 Vetro 60 - 180 (50) 1.5 350 100 9

u 1103 Vetro 150 - 450 (50) 1,5 350 100 9

v 1001 Metallo/vetro 1-3 (30) 0,2 100 100 10

v 1002 Metallo/vetro 3-9 (30) 0,5 100 100 10

\'4 1003 Metallo/vetro 9-27 (30) 1,0 100 100 10

v 8902 Lacca 3-9 (30) 0,5 100 100 11

W 5500 Vetro 0,7-33 (50) 1,0 200 500 12

W 5501 Vetro 25-75 (50) 1,0 200 500 12

W 9900 Lacca 0,7-33 (50) 1,0 200 500 13

W 9901 Lacca 25-75 (50) 1.0 200 500 13

Z 1001 Metallo/vetro 1-3 (30) 0,2 50 30 14

Z 1002 Metatlo/vetro 3-9 (30) 0,5 50 30 14

FOTORESISTENZE AL SELENIURO DI CADMIO

Tipo Custodia Resistenza alla luce :lleiifilgnza ;ienessi:pc?zio Dissipazione Figura Prezzo
in kOhm a (x) Lux g:u%o;i I.: inV in mW Pag. 148 Lire

Vs 1000 Metallo/vetro 15-45 (30) 5,0 100 100 10

vDS 1000 Metallo/vetro 1,5-45 (30) 5,0 100 100 15

ZS 1001 Metallo/vetro 1-3 (30) 5,0 50 30 14

Z8 1002 Metallo/vetro 3-9 (30) 10,0 50 30 14

FOTORESISTENZE AL SOLFURO DI ZINCO

Tipo Custodia Resistenza alla luce l:le;i:it:nza Iie':essig:::eizio Dissipazione Figura Prezzo
in kOhm a (x) Lux glo;';\f)o':‘ ': inV in mW Pag. 148 Lire

vZ 1002 Metallo/vetro | 50 - 150 (50) 0,5 100 100 10
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FOTORESISTENZE DI PRODUZIONE HEIMANN - WIESBADEN

Custodie e dimensioni di ingombro
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